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摘要(译)

本发明涉及一种水平电场型液晶显示装置的像素结构，包括多个像素单
元，其中每一像素单元包括：一个与像素单元对应的栅线、一个与像素
单元对应的数据线和至少一个薄膜晶体管，薄膜晶体管与栅线和数据线
电连接，栅线和数据线把像素单元分为四个子像素，子像素设有与薄膜
晶体管电连接的像素电极，像素电极设有多个具有设定方向的缝隙。本
发明不仅可以有效提高液晶显示装置的视角性能，而且还改善了接近极
限视角区域的视觉效果，同时还有效防止了制造过程中出现的坏像素影
响液晶显示装置显示质量的缺陷。
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